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摘要(译)

电致发光器件包含第一电极（610）和第二电极（650），其中至少一个
电极对辐射是透明的;包含第一纳米颗粒的空穴传导层（630），其中空
穴传导层（630）与所述第一电极（610）接触;包含第二纳米颗粒的电子
传导层（640），其中电子传导层（640）与空穴传导层（630）和第二
电极（650）接触;并且可选地，能够提供正电压和负电压的电压源，其
中电压源的正极连接到第一电极，负极连接到第二电极。在一些实施方
案中，电致发光器件还包括在空穴和电子传导层之间的电子 - 空穴组合
层。
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